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SENSORS

= Funcionalitat

= Fabricacio

Mecanisme de transduccio
Sensibilitat
Selectivitat

Compatibilitat dels materials
Limitacions tecnologiques
(temperatura, resolucio ...)



DOS EXEMPLES

= Sensors de camp magnetic basats en

nanocapes amb magnetoresistencia

gegant (GMR)

= Sensors d’humitat basats en

nanoparticules de ZnO




NANOCAPES GMR

=

R = f(B)




COM HO OBTENIM?
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NANOPARTICULES DE ZNO

H,0 + O, + 2Zngy,

g
2(0H — Zn) + V°° + 2e¢~




COM HO OBTENIM?
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FUNCIONEN?

Resisténcia vs. Humitat Relativa
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OBJECTIU ACOMPLIT
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